« Aumenta a disponibilidade do sistema e a
seguranca dos processos industriais

+ Permite que sinais de entradas e saidas
convencionais possam ser configurados e
instalados em modo redundante

- Disponibilidade garantida, sem sobressaltos
« Baixo consumo

« Racks sem componentes ativos

MODULOS DE E/S REDUNDANTES
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R-Series Descricao

Para atender os requisitos de tolerancia a falhas, disponibilidade do sistema e seguranca nos processos industriais,
os controladores da linha DFI302 trabalham com a estratégia de redundancia Hot Standby, em que todos os niveis,
incluindo sinais de entradas e saidas convencionais, possam ser configurados e instalados em modo redundante.

Nesta estratégia, os controladores Primario e Secundario sdo conectados a um conjunto de scanners de E/S redundantes,
que sao dedicados para ler e escrever nos cartdes de E/S. O caminho completo do sensor a estagdo de operagao &
totalmente redundante. Em caso de uma falha, o usuario sera alertado e a disponibilidade sera garantida sem sobressaltos.

Os seguintes componentes sdo necessarios para construir um sistema de E/S redundante no DFI302.

Racks e Acessorios

DF106 Rack Mestre - 6 slots para redundancia de E/S

DF110-1 Rack Escravo - 10 slots para redundancia de E/S - Blocos terminais (borneiras)

DF110-2 Rack Escravo - 10 slots para redundancia de E/S - Cabeamento via interfaces

DF109 Cabo de derivagao (0,40m)

DF119 Cabo principal (1,0m) para DF106-DF109 ou DF106-DF110
. Scammers

DF107 Scanner Mestre para redundancia de E/S

DF108 Scanner Escravo para redundancia de E/S

DF111 1 Grupo de 16 Entradas Digitais Redundantes 24 Vdc - Fonte

DF112 1 Grupo de 16 Saidas Digitais Redundantes 24 Vdc - Dreno

DF113 1 Grupo de 8 Entradas Analdgicas de Corrente Redundantes

DF114 1 Grupo de 8 Saidas Analdgicas de Corrente Redundantes

Os seguintes componentes podem complementar o sistema de redundancia de E/S do DFI302, R-Series.

DF87 Fonte de Alimentagéo para Backplane 20-30Vdc (5A, diagndstico avangado)
DF0-R Modulo cego para slots vazios

ITF-CR-10
ITF-CR-15
ITF-CR-20
ITF-CR-25
ITF-CR-30 Cabos para interfaces (1 ma 5 m)
ITF-CR-35
ITF-CR-40
ITF-CR-45
ITF-CR-50

Painel de interfaces passivo para médulo de 16 entradas e/ou saidas digitais - DC

nF=ele Obs. Os componentes ativos devem ser conectados externamente

Painel de interfaces para médulo de 8 entradas e/ou saidas analdgicas

HEaNGOR Obs. Exclusivo para R-Series

smar 2



Visao Geral do Sistema de E/S Redundante R-Series R-Series

Para ter um verdadeiro sistema redundante de E/S convencionais, todas as partes e caminhos devem ser redundantes.
Atopologia do hardware para segmentos redundantes de entradas e saidas baseada nos controladores da linha DFI302
pode ser vista na figura seguinte. O sistema suporta até 16 pares de médulos de E/S R-Series. Isto significa 128 valores
de E/S analdgicos ou 256 discretos, ou uma mistura deles.
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DF110 (Slave Rack)
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DOF110 [Slave Rack)

Figura - Visdo geral do sistema de E/S redundante

Na ferramenta para configuragédo de légicas do SYSTEM302, LogicView for FFB, selecione a opgado R-Series (/O
Redundancy) durante a fase de configuragdo do hardware, e depois nenhuma configuragao extra € necessaria, uma
vez que, a redundancia de E/S é totalmente transparente sob a perspectiva do controle logico.
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Figura - Configurando os modulos de E/S no LogicView for FFB
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R-Series Visao Geral do Sistema de E/S Redundante R-Series

Cada par de médulos de E/S redundante verifica as condigdes um do outro, trabalhando de maneira auténoma,
independente do scan do controlador e garante o chaveamento em menos de 100 microssegundos. No caso de
falha do médulo de E/S primario, o médulo secundario assume o controle assegurando que os instrumentos de
campo digitais permanegam alimentados e o processo sem disturbios.

Nenhum ponto de falha existe nesta arquitetura, o que significa que qualquer falha de hardware é coberta por um
segundo hardware trabalhando de forma hot standby. Durante a operagéo, cada moédulo de E/S tem uma referéncia
interna de alta precisao que é usada pelos cartdes de E/S analdgicos para autodiagndstico. A saida do cartdo de E/S
tem um circuito de realimentacéo digital para assegurar que sua saida estd casada com a requisi¢ao do controlador
principal.

Os scanners continuamente medem as condigdes de cada modulo de E/S para atualizar os controladores principais.
Estes podem usar os status dos médulos de E/S no controle I6gico como intertravamento de seguranga e fornecer a
mesma riqueza de informacdes as estagdes de IHM.

O status do diagndstico do sistema completo esta disponivel, como parametros OPC e Simple Network Management
Protocol (SNMP), para estagdes de IHM através de seus respectivos servidores.

Quando a manutengéo € necessaria, o sistema permite hot swap dos moédulos, incluindo fontes de alimentagao,
controladores, scanners e moédulos de E/S.

Os racks foram construidos para evitar qualquer tipo de manutengdao. Nenhum componente ativo esta montado no rack.

Especificagoes Tacnicas

Racks

DF106 - Rack Mestre

O rack mestre (DF106) foi construido para evitar qualquer tipo de manutencao.
Nenhum componente ativo estd montado no rack. E possivel conectar um par de
fontes de alimentacao redundantes, um par de controladores redundantes e um par
de scanners mestres redundantes.

DF110 - Rack Escravo

O rack escravo (DF110) foi construido para evitar qualquer tipo de manutengdo. Nenhum componente ativo esta
montado neste rack. E possivel conectar um par de scanners escravos redundantes e até quatro pares de médulos
de E/S redundantes por rack escravo. Cada rack mestre suporta até quatro racks escravos.

Dois modelos de DF110 est&o disponiveis:

* DF110-1 (Blocos terminais)
* DF110-2 (Cabeamento via interfaces)
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Especificagoes Tacnicas

Scanners

DF107 - Scanner Mestre

Além de fontes de alimentac&o e controladores redundantes, o Scanner Mestre (DF107) tem
que suportar E/S convencionais de maneira redundante. Conectado ao rack passivo (DF106),
estes scanners mestres garantirdo acesso a até quatro racks de E/S redundantes (DF110).

DF108 - Scanner Escravo

Usando dois caminhos, através dos cabos DF109 e DF119, o par de scanners escravos (DF108)
é conectado aos scanners mestres (DF107), garantindo assim acesso em tempo real a até 16
pares de moédulos de E/S.

Até 4 DF110-x (racks escravos) podem ser utilizados no sistema R-Series e 0 enderegcamento
de cada rack escravo é ajustado internamente nos médulos DF 108 (scanners escravos) através
de DIP switches. Necessariamente o par de DF108 localizado no mesmo rack deve ter o mesmo
enderecgo.

Uma polarizacao adicional mecanica foi adicionada nos médulos DF108 como forma de evitar

que durante o processo de manutencgao, a localizagdo deles seja trocada por descuido entre
racks escravos.

Modulos de Entrada e Saida Redundantes

R-Series

Estes modulos séo projetados para serem usados junto com o rack escravo (DF110), suportando redundancia, hot

swap e diagndstico.

DF111 - Médulo de Entradas Digitais Redundante - DC (Fonte)
Este modulo fornece 16 entradas digitais (DC do tipo FONTE) e as converte em sinais logicos
Verdadeiro (ON) ou Falso (OFF). O modulo tem um grupo opticamente isolado do IMB.

Arquitetura

Numero de Entradas 16
Numero de Grupos 1
Numero de Entradas por Grupo 16

Isolagao
Isolagdo Optica entre o Grupo e o IMB 5000 Vrms

Poténcia Interna
Fornecida pelo Barramento IMB 5Vdc
Consumo Maximo 80 mA

Poténcia Externa

Fonte de Alimentacao (VEXT) 20 - 30 Vdc

Consumo Tipico por Médulo 160 mA @ 24Vdc e todos os canais acionados (ON)
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R-Series Especificagoes Tacnicas

Faixa de Tens&o para Nivel Logico “1” (ON) 0 -5Vdc @ Zcarga < 200 Q
Faixa de Tensé&o para Nivel Logico “0” (OFF) 20 — 30 Vdc @ Zcarga >10 KQ
Corrente Tipica por Ponto 8 MA@ 24 Vdc

Poténcia Dissipada
Tipica por Modulo 4,24 W @ 24 Vdc e todos os canais acionados (ON)

Temperatura
0°Ca60-°C

Operagao (32 °F a 140 °F)

Dimensoes

39,9 x 137,0 x 141,5mm
1,57 x 5,39 x 5,57 pol

Dimensoes (W x D x H)

DF112 - Médulo de Saidas Digitais Redundante - DC (Dreno)
Este mddulo fornece 16 saidas digitais (DC do tipo DRENO) capazes de conduzir cargas com
até 100 mA por saida. O modulo tem um grupo opticamente isolado do IMB.

R -

»
3
&

Arquitetura

Numero de Saidas 16
Numero de Grupos 1
Numero de Saidas por Grupo 16

Isolagao
Isolagdo Optica entre o Grupo e o IMB 5000 Vrms

Poténcia Interna
Fornecida pelo Barramento IMB 5Vdc
Consumo Maximo 80 mA

Poténcia Externa
Fonte de Alimentagéo (VEXT) 20 - 30 Vdc
Consumo Tipico por Médulo 180 mA @ 24Vdc e todos os canais acionados (ON)

Tensdo de Chaveamento Maxima 30 Vdc
Corrente Maxima por Saida 100 mA
Indicador Ldgico ON quando estiver conduzindo

Poténcia Dissipada
Tipica por Modulo 4,72 W @ 24 Vdc e todos os canais acionados (ON)
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Especificagoes Tacnicas R-Series

Temperatura
0°Ca60°C

Operagdo (32 °F a 140 °F)

Dimensoes

39,9 x 137,0 x 141,5mm
1,57 x 5,39 x 5,57 pol

Dimensodes (W x D x H)

DF113 - Médulo De Entradas Analégicas Redundante - Corrente
Este modulo fornece 8 entradas analdgicas de corrente. As entradas séo individualmente
configuradas para ler 4 a 20 mAou 0 a 20 mA. O médulo tem um grupo opticamente isolado do IMB.

Arquitetura

Numero de Entradas 8
Numero de Grupos 1
Numero de Entradas por Grupo 8

Isolagao
Isolagdo Optica entre o Grupo e o IMB 5000 Vrms

Poténcia Interna
Fornecida pelo Barramento IMB 5Vdc
Consumo Maximo 80 mA

Poténcia Externa
Fonte de Alimentagéo (VEXT) 20 - 30 Vdc
Consumo Tipico por Médulo 60 mA @ 24Vdc e 20 mA em todos os canais

Tipo das Entradas Terminagéo Simples (1 terra)
Impedancia Tipica por Ponto 250 Q

Corrente de Entrada 4 mAa 20 mA 0mAa 20 mA

Conversao A/D
Resolucao 16 bits

Poténcia Dissipada
Tipica por Médulo 2,78 W @ 24 Vdc e 20 mA em todos os canais
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RB-Series Especificacoes Técnicas

Temperatura
0°Ca60°C
(32 °F a 140 °F)

Operagao

Dimensoes

39,9 x 137,0 x 141,5mm

Dimensdes (W x D x H) 1,57 x 5,39 x 5,57 pol

DF114 - Médulo de Saidas Analégicas Redundante - Corrente

Este médulo fornece 8 saidas analdgicas de corrente. As saidas de corrente podem ser
configuradas individualmente nas faixas 4 a 20 mA, 0 a 20 mA ou 0 a 21 mA. O médulo tem
um grupo opticamente isolado do IMB.

Arquitetura

Numero de Saidas 8
Numero de Grupos 1
Numero de Saidas por Grupo 8

Isolagao
Isolagdo Optica entre o Grupo e o IMB 5000 Vrms

Poténcia Interna
Fornecida pelo Barramento IMB 5 Vdc
Consumo Maximo 80 mA

Poténcia Externa
Fonte de Alimentacao (VEXT) 20 - 30 Vdc
Consumo Tipico por Modulo 270 mA @ 24Vdc e 21 mA em todos os canais

Tipo das Saidas Terminagéo Simples (1 terra)
Impedancia por Ponto * 750 Q @ > 24 Vdc
Corrente de Saida 4 mAa 20 mA 0 mA a 20 mA 0mAa21 mA

Conversao D/A
Resolucao 12 bits

Poténcia Dissipada
Tipica por Médulo 6,88 W @ 24 Vdc e 21 mA em todos os canais

* - Com a impedancia equivalente do canal em torno de 550 Q, a tensédo de operagéo pode variar entre 20 e 30 V.
- Quando houver necessidade de obter a melhor precisdo do médulo, principalmente em temperaturas altas, é requerido que a minima impedancia
equivalente do canal esteja em 750 Q. Para isto, pode ser necessario acrescentar um resistor residual em série em cada canal. Neste caso, sera
necessario que a tenséo de operacgao nao seja inferior a 24 V.
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R-Series

1

ificacoes

Espec

Temperatura

0°Ca60°C
(32 °F a 140 °F)

Operagao

Dimensoes

39.9 x 137.0 x 141.5mm
1.57 x 5.39 x 5.57 pol

Dimensdes (W x D x H)
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R-Series

136,5 136,5
(5,37) (5,37)
121,5 121,5
(4,78) (4,78)
} e
o © - 1
- A / - /A
1] il
136 136
(5,35) (5,35)

smar

www.smar.com.br

Especificagdes e informagdes estdo sujeitas a modificacdes sem prévia consulta.
Informagdes atualizadas dos enderegos estéo disponiveis em nosso site.

| web: www.smar.com/brasil2/faleconosco.asp |

RSERI ESCP

©Copyright 2013 - Smar Equipamentos Industriais Ltda - Direitos Reservados - Agosto/2013




